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Каналированием заряженных частиц в монокристаллах называют движение этих частиц между рядами атомов, в каналах, образованных параллельными друг другу кристаллографическими плоскостями или осями [7]. При этом частицы испытывают скользящие столкновения с рядами атомов и их импульс почти не меняется, что позволяет такому движению оставаться устойчивым. Заряженные частицы в каналах двигаются по криволинейным траекториям и могут порождать электромагнитное излучение [5,6]. Излучение при каналировании является интенсивным источником рентгеновских или гамма фотонов [8], что делает его перспективным для множества приложений.
В настоящее время в физике взаимодействия излучения и частиц с веществом для описания явлений масштабно начинают использоваться комплексы программ – мощные инструменты компьютерного моделирования. Наиболее проработанным и подходящим для моделирования физических процессов в этой области является программный комплекс Geant4 [1-3]. Однако в нем отсутствует возможность моделирования излучения при каналировании. В данной работе представлены результаты разработки С++ модуля для моделирования в Geant4 излучения электронов при каналировании, которое рассматривается в классическом приближении. Созданный код позволяет рассчитывать траектории и скорости движения электронов, а также спектральное распределение фотонов излучения при каналировании в монокристаллах кремния, германия, углерода и вольфрама для различных углов входа электронов в кристалл. Также имеется возможность выбора кристаллографической плоскости, вдоль которой происходит каналирование. Результаты работы модуля совпадают с уже существующими сторонними программами [4]. 
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